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研究成果の概要 

 

2022年度は、伸縮性フォトダイオードの実現に重要な、伸縮性導電性高分子材料の開発に取り

組んだ。開発した材料は 300 S/cm以上の導電性と 150%以上の高い伸長性、80%以上の高い透

過性を示す上に、レーザーアブレーション法によって 10 µm もの高解像度にパターニングすること

もできる。本材料を実現する上で重要だったのは、導電性高分子 PEDOT:PSSの導電性に寄与す

る PEDOTの結晶性を向上させて導電性を上げながらも、PSSの可塑剤として働いて伸長性を向

上させることのできる塩材料の開発と、基材と導電性材料の機械特性をマッチングさせることで導

電性材料の伸長性を飛躍的に向上できることを発見したことであった。さらに開発した伸縮性透明

導電性高分子を用いて、ロボットや皮膚などの自由表面に貼り付けられる伸縮性のタッチセンサ

や、高 S/N比で脈波をマッピングできる歪センサアレイ、皮膚の皺にまで密着する伸縮性エレクト

ロクロミックディスプレイ、伸縮性トランジスタ、伸縮性フォトダイオードなど、様々なデバイスを実現

することに成功した。さらに、伸縮性半導体デバイスを用いた次世代ウェアラブルデバイスの最新

の開発動向や、これからのフレキシブルエレクトロニクスの開発ロードマップに関するレビュー論文

を執筆した。3月には世界中のフレキシブル・ストレッチャブルエレクトロニクス分野の研究者を集

めて Flexible and Stretchable Electronics: From Tokyo to the World というシンポジウムを開催し、40

名もの研究者が参加して大きく盛り上がった。国内でも松久が代表を務めるフレキシブル・ストレッ

チャブルエレクトロニクス若手研究者の会でシンポジウムを開催し、同分野の若手研究者の教育に

貢献した。 

  また、2021年度に開発した伸縮性高周波ダイオードの成果は世界中でも大きな注目を浴び、松

久の多くの表彰につながった。中でも特筆すべきは、マサチューセッツ工科大学(MIT)が持つ広報

機関のMIT Technology Reviewが 35歳以下の優秀な研究者を表彰する Innovators Under 35に

松久が選出されたことである。 
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